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摘要(译)

本发明涉及具有式（1）的取代吡啶基的吡啶并吲哚环结构的化合物;以
及包含一对电极和插入在电极之间的至少一个有机层的有机电致发光器
件，其中至少一个有机层含有化合物： 其中Ar代表取代或未取代的芳族
烃基，取代或未取代的芳族杂环基，或取代或未取代的稠合多环芳族基
团; R 1至R 10可以彼此相同或不同，各自独立地表示氢原子，氟原子，
氰基，烷基或取代或未取代的芳族烃基; Z表示含有1个氮原子的6元芳香
族杂环。 m和n各自独立地表示1至3的整数，条件是当m为2或3时n为
1。
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